
2Т 974А , 2 Т 974Б , 2Т 974В , 2Т 974Г

Т р а н з и с т о р ы  к р е м н и е в ы е  э п и т а к с и а л ь н о -п л а н а р н ы е  с т р у к 

т у р ы  р - п - р  у н и в е р с а л ь н ы е . П р е д н а з н а ч е н ы  д л я  п р и м е н е н и я  в  

и м п у л ь с н ы х  и  л и н е й н ы х  у с т р о й с т в а х  и  п р е о б р а з о в а т е л я х . В ы 

п у с к а ю т с я  в  м е т а л л о с т е к л я н н о м  к о р п у с е  с  г и б к и м и  в ы в о д а м и . 

Т и п  п р и б о р а  у к а з ы в а е т с я  н а  к о р п у с е .

М а с с а  т р а н з и с т о р а  н е  б о л е е  1,5 г .

2797Ц А - П

Э л е к т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы

С т а т и ч е с к и й  к о э ф ф и ц и е н т  п е р е д а ч и  т о к а  

в  с х е м е  0 Э  п р и  UKB = 5 В , fM = 30 м к с :

/э  = 1 А .............................................................. 10...40* ..120*

/э  = 5 А  д л я  2 Т 974А .......................................... 5...30*...50*

/э  = 7 А  д л я  2 Т 974Б .........................................  5...30*...50*

/э  = 5 А  д л я  2 Т 974В .......................................  5...30*...50*

/э  = 7 А  д л я  2Т 974Г , н е  м е н е е ........................ 10

Г р а н и ч н а я  ч а с т о т а  к о э ф ф и ц и е н т а  п е р е д а ч и

т о к а  в  с х е м е  О Э  п р и  и к э  = 10 В , /к  = 1 А ........  450...900*...

1350* М Г ц

Н а п р я ж е н и е  н а с ы щ е н и я  к о л л е к т о р —э м и т т е р  

п р и  /к  = 1 А , /Б  = 0,2 А :

2Т 974А , 2Т 974В ...............................................  0,3* ..0,5*...1 В

2Т 974Б , 2Т 974Г ................................................  0,25* ..0,3*...

0,6 В

Н а п р я ж е н и е  н а с ы щ е н и я  б а з а — э м и т т е р  

п р и  /к  = 1 А , /Б  = 0,2 А :

2Т 974А , 2Т 974В ...............................................  0,9*...1,2*...

1,5 В

2Т 974Б , 2Т 974Г ................................................  0,9*...1*...1,2 В

В р е м я  в к л ю ч е н и я  п р и  /к  = 1 А , /Б  = 0,2 А ........  0,012*...0,015*

...0,05 м к с
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Время рассасывания при /к = 1 А , /Б = 0,2 А . . .  0 ,0 4 * ...0 ,0 8 * ...

0,2 м кс

Емкость ко л л е кто р н о го  перехода

при £/кб = 30 В .................................................................  2 0 * .. .5 0 * .. .

80 пФ

Емкость эм иттерного  перехода при £/ЭБ = 0,5 В 8 5 * ...1 3 0 * ...

160 пФ

О братный то к  коллектора при Б = U^  МАкс» 

не более:

Т = + 2 5  и —60 ° С ...................................................  5 мА

Т ~ + 1 2 5  °С................................................................  50 мА

О братный то к  ко л л е кто р — эмиттер при 

б^э = 70 В для 2Т974А, UK3 = 50 В для 

2Т974Б, 2Т974Г, = 40 В для 2Т974В,

Ябэ = 100 Ом, не б о л е е ...............................................  5 м А

О братный то к  эмиттера при U3B = 3 В,

не б о л е е ..............................................................................  5 м А

П р е д е л ь н ы е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  д а н н ы е

П остоянное напряжение ко л л е кто р — база:

2 Т 9 7 4 А .........................................................................  80 В

2Т974Б, 2Т974Г..................... ..................................  60 В

2 Т 9 7 4 В .........................................................................  50 В

П остоянное напряжение ко л л е кто р — эмиттер 

при /?бэ =  100 Ом:

2 Т 9 7 4 А .........................................................................  70 В

2Т974Б, 2Т 974Г ............................................... ........  60 В

2 Т 9 7 4 В .........................................................................  50 В

П остоянное напряжение эм иттер— б а з а .............  3 В

П остоянны й то к  к о л л е к т о р а ..................................... 2 А

Импульсный то к  кол лектора  при ^  < 10 м кс,

О  £ 1 0 0 ...............................................................................  10 А

П остоянны й т о к  б а з ы ...................................................  0 ,5 А

Импульсный то к  базы  при Ги ^  10 мкс,

0 £  1 0 0 ................................................................................ 2 А

П остоянная рассеиваемая м ощ ность ко л л е к

то р а 1 при Тк = —6 0 ...+ 5 0  °С ......................................  5 Вт

Температура р-п п е р е х о д а ........................................  + 1 5 0  °С

Тепловое сопротивление переход— к о р п у с ....... 20 °С /В т

Температура окр уж аю щ е й  с р е д ы ..........................  —60... Тк =

___________  = + 1 2 5  °С

1 При Гк > +50 °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощ
ность коллектора рассчитывается по формуле

Як, МАКС = (150 -  Г0/20, Вт.
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П а й к а  в ы в о д о в  д о п у с к а е т с я  н е  б л и ж е  3 м м  о т  к о р п у с а  

т р а н з и с т о р а , в р е м я  п а й к и  н е  б о л е е  3 с , т е м п е р а т у р а  п а й к и  н е  

в ы ш е  +260 °С . Д о п у с к а е т с я  м и н и м а л ь н о е  р а с с т о я н и е  о т  к о р 

п у с а  д о  м е с т а  п а й к и  1 м м  п р и  Т к  < +150 °С .

0 2 4 6 8 1к , А

В ы х о д н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  З а в и с и м о с т и  н а п р я ж е н и я  н а с ы щ е 

н и я  к о л л е к т о р — э м и т т е р  о т  т о к а  

к о л л е к т о р а

0 2 4 6 8 1 к , А

З а в и с и м о с т ь  с т а т и ч е с к о г о  к о э ф ф и 

ц и е н т а  п е р е д а ч и  т о к а  о т  т о к а  к о л 

л е к т о р а

hm |
2 Г  97% А  - В )

U & 5 B

Н М О О М Г ц

1 {
V

0 2 4 6 8 ! к , А

З а в и с и м о с т ь  м о д у л я  к о э ф ф и ц и е н т а  

п е р е д а ч и  т о к а  н а  в ы с о к о й  ч а с т о т е  

о т  т о к а  к о л л е к т о р а
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6.1 0.2 О  А  0.60.81 2 ill, а  0.1 0,2 О А  8.60.81 2 11к, А

Зависимости времени включения 
от тока коллектора

Зависимости времени рассасыза- 
ния от тока коллектора

С к

200 

160

120 

80 

i O

О 5 10 15 20 Ukb ,В

,пФ

2Т97ЦА-В)

f  =10М Г ц

О 0.5 1.0 1.5 2.0 U x  , В

Зависимость емкости коллекторно- Зависимость емкости эмиттерного 
го перехода от напряжения коллек- перехода от напряжения эмиттер—  

тор— база база

-60 -20 20 60 100 Т/ С

Зависимость обратного тока эмиттера 

от температуры
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-60 -20 20 60 100 Т . ' С  1 10 100 UК З  , В

З а в и с и м о с т и  о б р а т н о г о  т о к а  к о л - О б л а с т и  м а к с и м а л ь н ы х  р е ж и м о в  

л е к т о р а  о т  т е м п е р а т у р ы
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